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摘要(译)

n有源矩阵有机发光二极管显示器及其制造方法。提供具有显示区域和非
显示区域的基板。在显示区域中形成多个像素结构，并且在基板上形成
用于电连接像素结构的多个透明导电线。透明导线从显示区域延伸到非
显示区域。在显示区域的周边形成光敏胶，并形成盖以覆盖显示区域。
使用光敏胶将盖子粘附到基板上。在基板的后表面上执行辐射步骤以固
化光敏胶。在非显示区域中形成经由透明导线电连接到像素结构的驱动
芯片。
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